MCCC - Licence 1°™ année - Sciences Exactes et Appliquées - 2024-2025 (votées CG et CFVU )

Semestre 1 PA - par mention de licence et parcours Session 1 session 2
. Maths GC Physique PC [ Chimie volume horaire CC épreuves épreuve
Informatique [ [ [ [ le | socle | socle Responsable ou nature (écrit, TP moyenne UE moyenne
socle | socle | socle | socle | socle u [
ECTS Socle MI P 5 i 2 UE
UE M MP MP MP PC PC PC CM D | TP cT interro... durée poids nature durée
UE t le (MTU, 10 Pascal s1V>=10
6 VoItaireraEt]Si\;i:rioelo ie)'I;/IO;VE Sénaésccf?aid (1M+1,510+1,5V+2E)/6 (IM+1,510+1,5V+2E)/6
, EP gie). ou (1M+1,510+2E)/4,5
Pascale Note de CC (QCM et Session 2 intégrée dans la note
1 MTU X X X X X X X X ., 3 0 0 CCl achevement P 1 E ! ntee .
Sénéchaud . de session 1
d'activité)
12 _ . TP1 (3 distance) Oh30 L I0=(TP1+TP2+TP3-
Informatique Outil X X X X X X X X T. Vaccon 1,5 15 CCl TP2 (a distance) 0h30 1 .
— min(n1,n2,n3))/2
TP2 (a distance) 0h30 1
Projet Voltaire X X X X X X X X C. Darraud 4h CC 1,5 \" Report si V >=10
. Ecri 1
Epistémologie X X X X X X X X F. Loget 9 CcC _c,”t - h30 0,8 0,8E+0,2P Ecrit 1h30 2
Participation 0,2
Mathématiques pour les Sciences TP/P TP i 0,3
6 . i P . X X X X X X X X P. Sénéchaud 0 45 9 CC ECRIT1 E1 1h30 0,3 0,3TP+0,3 E1+0,4 E2 Ecrit E 1h30 E
(niveau 1 ou niveau 2)
ECRIT2 E2 1h30 0,4
Participation 0,1
Ecrit 1 1h 0,15
9 18 TP 1 1h 0,15 0,1P+0,15E1+0,15TP1 +
6 Bases de I'algorithmique X X C. Clavier 27 | cC - ’ ’ ’ Ecrit E 1h30 E
g g 0o | 27 Qcm 0h30 0,15 0,15 QCM + 0,2 E2 + 0,25 TP3
Ecrit 2 1h30 0,2
TP 2 1h30 0,25
Fondamentaux des TP/P TP P 0,3
6 mathématiques X X X X X P. Sénéchaud 0 45 9 | CC ECRIT1 E1 1h30 0,3 0,3TP+0,3 E1+0,4 E2 Ecrit E 1h30 E
. (logique/raisonnement/analyse) ECRIT2 E2 1h30 0,4
Ecrit1 E1 1h 0,25
3 Electrocinétique 1 X X X X X X F. Cosset 4,5 15 7,5 | CC Ecrit 2 E2 1h30 0,5 0,25E1 +0,5E2+0,25TP Ecrit E 1h30 E
TP 0,25
ECRIT1El 1h 0,3
3 Energétique 1 X X X X X X C. Di Bin 6 16,5| 4,5 | CC ECRIT 2 E2 1h30 0,5 0,3E1+0,5E2+0,2TP Ecrit E 1h30 E
TP 0,2
ECRIT1 E1 1h 1
Structure de | tiere 1 (at A. Beghout
g [|Structuredelamatiere 1 (atomes X X X eghou 12 | 30 | 12 | cc ECRIT2 E2 1h30 2 (E1+2E2+3E3)/6 Ecrit E 2h E
et molécules) F. Remondiere
ECRIT3 E3 2h 3
Ecrit Eou| siécrit
3 Mathématiques et modélisation a' b’ b' c' c' d' d' d' A. Necer 0 21 6 | CC TP/P TP P 0,6 0,6TP+0,4E .| EouO
ECRIT E 1h30 0,4 oral O | 1h30 si
3 Algébre - Géométrie a b b O. Prot 0 21 6 | CC TP/P_TP i 0,4 0,4TP+0,6E Ecrit E 1h30 E
ECRIT E 1h30 0,6
Trait tinf ti d i
3 raftement Informatique des a b X X d d d M. Maria 6 | 6 | 15| cc Ecrit E 1h 0,67 0,67E + 0,33TP Ecrit E 1h E
données TP/projet 0,33
Représentation numérique de CM 0,33
6| 3 S A a b |. Zappatore 3 | 195/ 45| cc Qc : 0,33 QCM + 0,67 E EcritE | 1h30 E
I'information Ecrit E 1h30 0,67
. . ECRIT 1 1h 1 .
3 Fondamentaux de physique b c" c" d" d" d" J. Brevier 9 18 0 | CC (E1+2E2)/3 Ecrit E 1h E
ECRIT 2 1h30 2
F5N [N 1 1 1 1 1 1 S Lhez . B
Lumiere-Matiére b C C d d d 16,5 9 15| CT Ecrit E 1h30 1 E Ecrit E 1h30 E
3 F. Louradour
A. Gharzouni ECRIT1E1 1h 1
3 Fondamentaux de chimie d” d” d” i ) 0 27 0 | CC (E1+2E2)/3 Ecrit E 2h E
D. Hamani ECRIT 2 E2 2h 2
barrea 9 si moyenne S1 <8 >TRL x >0B
corrélée 8 <moyenne S1<9 >RP 2 UE a choisir parmi a et @’ (a’ interdite si niveau insatisfaisant)
avec la simoyenne S1> 9 > PA 2 UE a choisir parmi b et b’ (b” interdite si niveau insatisfaisant, au moins une UE de math)
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Semestre 2 PA - par mention de licence et parcours Session 1 session 2
. Mathématiquey GC Physique PC | Chimie volume horaire CC épreuves épreuve
Informatique — moyenne
socle | socle | socle | socle | socle | socle | socle Responsable ou nature (écrit, TP, , . moyenne UE 3
UE Socle MI CM D [ TP ) durée poids nature durée UE
ECTS Ml MP MP MP PC PC PC CT interro...)
R. Gouttef Ecrit E1 1h 1
3 Anglais X X X X X X X X oY .e angeas 33 CC cr!t (E1+E2)/2 Ecrit 1h E
E. Mazin-Jamet Ecrit E2 1h 1
Ecrit E 1h30 0,4 .
3 Compléments d'algorithmique X X C. Clavier 6 9 12 | CC cTr:;c oh 06 04E+0,6TP Ecrit E 1h30 E
Ecrit 1 E1 1h30 0,25
6 Structures de données avancées X X K. Tamine 16,5 | 22,5 | 15 | CC TP 1h30 0,25 0,25E1+0,25TP + 0,5 E2 Ecrit E 1h30 E
Ecrit 2 E2 1h30 0,5
F t Ige P. Sénéchaud
3 ondamentaux en algebre X X X X X enechau 9 | 15 | 3 |cc TP/P 04 0,4TP+0,6 E EcritE | 1h30 E
linéaire T. Liard Ecrit E 1h30 0,6
. TP/P 0,2
P. Sénéchaud :
6 Fondamentaux en analyse X X X X X T Liard 18 27 9 CC QCm 0,2 0,2TP+0,2QCM+0,6 E Ecrit E 1h30 E
' Ecrit E 1h30 0,6
Evaluati —
3 18 6 | cc va uatmz;Pe)n équipe 0,25
3 Optique géométrique X X X X X X C. Darraud Interrogation | 25 o 0.25 0,251+0,25TP+0,5E EcritE 1h30 E
Ecrit E 1h30 0,5
Ecrit 1 E1 1h 0,25
3 Electrocinétique 2 X X X X X x* F. Cosset 3 16,5 7,5 | CC Ecrit 2 E2 1h30 0,5 0,25E1+0,5E2+0,25TP Ecrit E 1h30 E
TP 0,25
Interrogation | (2
.. . i i 2 x45 0,35 .
3 Mécanique du point X X X X X X C. Darraud 3 24 0 | CC |nterrogat|o)ns de 45 X A>mn 0,351+0,65E Ecrit E 1h30 E
mn
Ecrit E 1h30 0,65
Chimie des solutions 1 X X X F. Remondiere 12 15 0 | CC Ecr!t 1EL 1h 0,35 0,35E1+0,65E2 Ecrit E 1h30 E
3 Ecrit 2 E2 1h30 0,65
Ecrit1 E1 45 min 0,3 Ecrit E 1h30
Partici 0,9E+0,1
3 Chimie organique 1 X X X N. Villandier 15 12 0 CC Ecrit 2 E2 1h30 0,6 0,3E1+0,6E2+0,1TP ar't|C|pat bport si 2 1 P ou E
ion
Participation P 0,1
F. Rémondiére e - o CIS:ZI 2rt > 0,700+0,
3 Chimie expérimentale 1 x* X X o . 3 0 24 | CC Pratique P 1h30 0,35 0,35E+0,35P+0,30CR P 0,3 30CR ou
N. Villandier >14 0
CRdeTP 0,3
Ecrit E 1h30 0,5 0.5 E + 0.25 TP1
3 Introduction aux langages Web b a* M. Maria 9 9 9 | CC TP1 1h 0,25 ! ‘0 25’ P2 Ecrit E 1h30 E
TP2 1h 0,25 !
TP 1h30 0,67 .
3 Unix X a* E. Conchon 9 9 9 CC . 0,67TP+0,33P Ecrit E 1h30 E
Projet P 0,33
TP P 0,5
3 Algébre discrete b x* X K. Tamine 9 9 9 CC Rapport écrit RE P 0,25 0,5 TP + 0,25 RE+ 0,25 SO Ecrit E 1h30 E
Soutenance Oral SO 20 mn 0,25
aerit
Arithmétique et structures TP/PTP P 04 Ecrit E ou lsfléglsi
3 b b X X a a* A. Salinier 9 | 9 | 9 |cc 0,4TP+0,6E
algébriques ] oral O oral
Ecrit E 1h30 0,6
20mn
Méthodologi T. Le Guet i
3 (COCOTOBIE PORE a* X X x | a | «x e oue 0 | 27| 0 |cc eorit 1 &1 1 0,35 0,35E1+0,65E2 EcritE | 1h30 E
I'expérimentation A. Célérier Ecrit2 E2 1h30 0,65
Systé ber-physi Ecrit E 1h30 1
3 PRHEIIES L IEFR R b a* | a* X x | x* | a P. Blondy 9 | 9 | 9 |cc il (E+P)/2 EcritE | 1h30 E
(Arduino) Projet P 1
Ecrit1l E1 1h 0,35
.. .. A. Berghout - )
3 Chimie Thermochimie 1 X X . 12 12 3 | CC Ecrit2 E2 1h30 0,5 0,35E1+0,5E2+0,15TP Ecrit E 1h30 E
F. Remondiere
CRdeTP 0,15
Maths pour la physique et la Ecrit Eou| si écrit
3 P ; p. ¥>19 a* a a X X X H. Smati 9 9 9 CC TP/,P L P 0,4 0,4TP+0,6E ! uj stecr .| EouO
chimie Ecrit E 1h30 0,6 oral O | 1h30 si

x >0B
a > 1 UE au choix
b > 2 UE au choix
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Semestre 1 RP - par mention de licence et parcours Session 1 session 2
Info Chimi . . 2
Maths RP [GCRP| Phys RP PC volume horaire épreuves épreuve moyenne
RP e Responsable CCouCT Y moyenne UE
e e RP nature (ecrit, i ] i UE
ECTS DISCIplIne UE | Mi MP=M MP=P MP=P PC RP cm D TP TP interra ) durée pOIdS nature durée
UE trTgs‘\'/e:ia',e (MTU, UE= si V >=10 (1M+1,510+1,5V+2E)/6
oltaire
. ’ ’ 1M+1,510+1,5V+2E)/6 ou (1M+1,510+2E)/4,5
Epistemologie):MOuV ( 4 ( /
Note de CC (
M
QCM et b 1
achevement
P. Sénéchaud 3 o| o | cci R;_ag“,"te)
MTU y y y y y y y y ' re.sence P-M Session 2 intégrée dans la note de
t_utorat. 0,5 session 1
point de malus
par séances P -1
ABI sur 12
12 .
seances
obligatoires :
| | TP1 (Z\:\ d!stance) 0h30 1 10=(TP1+TP2+TP3-
Informatique Outil X X X X X X X X T. Vaccon 1,5 15 Ccl TP2 (a distance) 0h30 1 .
— min(n1,n2,n3))/2
TP2 (a distance) 0h30 1
Projet Voltaire X X X X X X X X C.Darraud CC 1,5 V' report si V>=10
c . Ecrit 1h30 0,8 )
Epistémologie X X X X X X X X F. Loget 9 CC - c.r| - 0,8E+0,2P Ecrit 1h30 2
Participation 0,2
TP/P = TP P 0,3
Mathémati 45 =
Math @ .ema |qu.es pour X X X X X X X X P. Sénéchaud 9 CC ECRIT1 = E1 130 03 0,3TP+0,3 E1+0,4 E2 Ecrit E 1h30 E
les sciences (niveau 1) ECRIT2 = E2 1h30 0,4
6 SOUTIEN
Participation P 0,1
Ecrit 1 E1 1h 0,15
9 18 TP 1 1h 0,15 0,1P+0,15E1+0,15TP1
Bases de . 27 .
Info , . . X X C. Clavier 0 27 QCMm 0h30 0,15 +0,15QCM +0,2 E2 + Ecrit E 1h30 E
I'algorithmique -
Ecrit 2 E2 1h30 0,2 0,25 TP3
TP 2 1h30 0,25
6 SOUTIEN
Fondamentaux des TP/P=TP P 0,3
thémati 45 9 =
Maths ARSI x | x| x | x | x P. Sénéchaud cc ECRITL=El 1030 03 0,3TP+0,3 E1+0,4 E2 Ecrit E 1h30 E
(logique/raisonnemen ECRIT2 = E2 1h30 0,4
t/analyse) 6 SOUTIEN
12 Ecrit1 1h 0,25
7 15 .
Physique Electrocinétique 1 X X X X X X F. Cosset 4,5 7,5 CC EcTr:;c 2 1h30 00’255 0,25E1 +0,5E2+0,25TP Ecrit E 1h30 E
3 SOUTIEN
ECRIT 1=E1 1h 0,3
p 17 = 0,3E1+0,5E2+ .
Physique Energétique 1 X X X X X X C. Di Bin 6 4,5 CcC ECRIT 2 =E2 1h30 0,5 EcritE 1h30 E
TP 0,2 0,2TP
3 SOUTIEN
structures de [a A. Berghout 30 EEEE ; - E; 120 j;
Chimie matiere 1 (atomes et X X X - PeTE N 12 12 CC - (E1+2E2+3E3)/6 Ecrit E 2h E
i F. Remondiére ECRIT3 =E3 2h 3
molécules)
6 SOUTIEN
| 6 TP/P = TP P 0,4
Math Algebre - Géométrie X X X O. Prot cC ECRIT=E 1h30 0,6 0,4TP+0,6E Ecrit E 1h30 E
3 SOUTIEN
Traitement Ecrit E 1h 0,67
6 : 0,67E+0,33TP Ecrit E 1h E
Info informatique des X X X X M. Maria 6 15 CcC TP/projet 0,33 I
6 données 3 SOUTIEN
9 18 CC ECRIT 1 1h 1
: Fondamentaux de . .
Physique ) X X X X X X J. Brevier ECRIT 2 130 2 (E1+2E2)/3 Ecrit E 1h E
Physique
3 SOUTIEN
ECRIT 1=E1 1h 1
Fond t d A. Gh i 0 27 0 CC
Chimie ondamentatixae x | x X arzoumi ECRIT 2 =E2 2h 2 (E1+2E2)/3 Ecrit E 2h E
Chimie D. Hamani
3 SOUTIEN
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si moyenne S1 < 8 =>S2 TRL
barre a 9 corrélée avec la réussite aux 'si 8 <= moyenne S1 <9 =>S2 RP
UE de socle si moyenne S1 >=9 => passage en
S2 PA
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Semestre 2 A par mention de licence et parcours

Inf . .
nto Maths RP |GCRP| Phys RP Session 1 session 2
RP ..
PC [Chimie
15 ECTS au min. Discili UE
18 ECTS au max. Iscipline I | mi [MP_Mm|mP_P[MP_P| PC
UL
Mathé i
répétées a Maths at .emathu?s pour X X X X X X X X
. 6 les sciences (niveau 1)
suivre
. . Bases de n
obligatoire . Info l'aleorithmique X X Méme MCC
me.nt,Si non Fondgamentajx de qu'au dessus
validées au Physique : X X X X X X SANS SOUTIEN
S1 pas de 3 Physique
renforceme . Fondamentaux de
Chimie . X X X
nt 3 Chimie
R. Gouttef Ecrit E1 1h 1
3 Anglais Anglais X X X X X X X X oY 'e i 33 CcC cr!t (E1+E2)/2 Ecrit 1h E
E. Mazin-Jamet Ecrit E2 1h 1
Ecrit E 1h30 0,4
C |é t 6 9 12
3 Info d,;’tiifﬁn:n :e x | x C. Clavier cc TP 2h 0,6 0,4E+0,6 TP Ecrit E 1h30 E
8 a 6 SOUTIEN (52)
TP/P 0,4
Fond t P. Sénéchaud 9 15 3 -
3 Maths ondamentatxen oy | x | x | x | «x enechal cc Ecrit E 1h30 0,6 0,4TP +0,6 Ecrit E 1h30 E
algebre linéaire T. Liard
6 SOUTIEN (S2)
Evaluation en équipe TP 0,25
X . 3 18 6 CC [ ion | 4 ,2 0,251+0,25TP+0,5E Ecrit E 1h30 E
3 Physique Optique géométrique X X X X X X C. Darraud nterrogatlon > mn 0,25 cr
Ecrit E 1h30 0,5
6 SOUTIEN (S2)
Interrogation |
(2 interrogations| 2 x45mn 0,35 .
3 24 0 CcC 0,351+0,65E Ecrit E 1h30 E
3 Physique Mécanique du point X X X X X X C. Darraud de 45 mn) el
Ecrit=E 1h30 0,65
6 SOUTIEN (S2)
" " , N 12 |[15| o cc Eorit 121 1h 0,35 0,35E1+0,65E2 Ecrit E 1h30 E
3 Chimie Chimie des solutions 1 X X X F. Remondiere Ecrit2 =E2 1h30 0,65
6 SOUTIEN (S2)
Ecrit 1 E1 45 min 0,3 Ecrit E 1h30 0.9E+0.1P
15 12 0 cC Ecrit 2 E2 1 0,3E1+0,6E2+0,1TP icipati i21d !
3 Chimie Chimie organique 1 X X X N. Villandier ?r!t - h30 0,6 Participationfreport si 2 1C ouE
Participation P 0,1
6 SOUTIEN (S2)
Ecrit E 1h30 0,5
Introducti 9 9 9 CcC TP 1 1h 0,25 0,5E+0,25TP1 i
3 Info MEFOGLETION Stk a a M. Maria Ecrit E 1h30 E
langages Web TP 2 1h 0,25 + 0,25 TP2
6 SOUTIEN (S2)
P 1h30 0,67 .
. 9 9 9 CC , 0,67TP+0,33P Ecrit E 1h30 E
3 Info Unix X a E. Conchon Projet P 0,33
6 SOUTIEN (S2)
TP P 0,5
9 9 9 CC R t écrit = RE P 0,25 0,5 TP + 0,25 RE+ 0,25 SO Ecrit E 1h30 E
3 Maths Algébre discrete a X X K. Tamine ppOTt BcH -
utenance Oral = 20 mn 0,25
6 SOUTIEN (S2)
Ecrit E i écrit 1h30
Arithmétique et . 9 9| o9 cc TP/PTP P 0,4 0,4TP+0,6E crit = ot stecr E
3 Maths S a X X A. Salinier Ecrit=E 1h30 0,6 oral O si oral
structures algébriques
6 SOUTIEN (S2) 20mn
, . Ecrit1=E1 1h 0,35 .
- Méthodologie pour T. Le Guet 0 27| 0 cC < 0,35E1+0,65E2 Ecrit E 1h30 E
3 Phys-Chimie e . non X X s Ecrit 2 =E2 1h30 0,65
I'expérimentation A. Célérier
6 SOUTIEN (S2)
Syste b 9 9| 9 cc Ecrt E 1h30 L (E+P)/2 Ecrit E 1h30 E
stémes cyber- cr
3 Phys-Info y : i ; a a | non X X P. Blondy Projet P 1 '
physiques (Arduino)
6 SOUTIEN (S2)
Maths pour Ia.\ . . 9 9 9 cc TP/.P TP P 0,4 0,4TP+0,6E Ecrit Eou |si ec_rlt 1h30 £
3 Maths physique et la chimie non X X X X X H. Smati Ecrit=E 1h30 0,6 oral O si oral
(si MPS1 val) 6 SOUTIEN (S2) 20mn
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Semestre 1B - par mention de licence et parcours
Info | \athsRP |GCRP|  PhysRP PC |Chimie Session 1 session 2
RP RP RP
I | M1 [MP_M|MP_P| MP_P| PC
UE transversale (MTU, IO, Voltaire, Epistemologie):MOuVE
Aché
'c 'e\{e’ment p 0,45
d'activités : AA
Qcm1 10mn 0,25
QCM1-b 10mn 0,25
QCMm2 20mn 0,3
QCM2-b 20mn 0,3
E=0,45AA +
sénéchaud max(O,iS ) E-p Session 2 intégrée dans la note de
MTU X X X X X X X X 3 0 0 cci |[QCM1+0,3*QCM formule pour mémo session 1
2,0,25 QCM1-
b+0.3*QCM?2-b )
RP : Présence
tutorat: 0,5
point de malus
par séances P -1
ABI sur 12
séances
obligatoires : M
_ ' TP1 (? d!stance) 0h30 1 10=(TP1+TP2+TP3-
Informatique Outil X X X X X X X X T. Vaccon 1,5 15 CCl TP2 (a distance) 0h30 1 .
T min(n1,n2,n3))/2
TP2 (a distance) 0h30 1
Projet Voltaire X X X X X X X X
Epistémologie X X X X X X X X F. Loget 9 cC ,Ec_rlt - 1h30 0,8 0,8E+0,2P Ecrit 1h30 2
Participation 0,2
Mathématiques pour TP/P=TP P 0,3
Math . < . : ., 45 9 cC ECRIT1 =E1 1h30 0,3 0,3TP+0,3 E1+0,4 E2 Ecrit E 1h30 E
les sciences (niveau 1) | x X X X X X X X Sénéchaud
ECRIT2 =E2 1h30 0,4
6 SOUTIEN
Participation 0,1
Ecrit1 1h 0,15
9 18 TP 1 1h 0,15 01P+0,15E1+0,15TP1
Bases de . 27 CC 4 .
Info : . . X X C. Clavier 0 27 QcMm 0h30 0,15 |+0,15QCM +0,2 E2 +0,25 Ecrit E 1h30 E
I'algorithmique -
Ecrit 2 1h30 0,2 TP3
TP 2 1h30 0,25
6 SOUTIEN
Fondamentaux des TP/P=TP P 0,3
mathématiques , 45 9 CcC ECRIT1 =E1 1h30 0,3 0,3TP+0,3 E1+0,4 E2 Ecrit E 1h30 E
Maths . ) X X X X X P. Sénéchaud
(logique/raisonnemen ECRIT2 =E2 1h30 0,4
t/analyse) 6 SOUTIEN
Ecrit 1 1h 0,25
. p L 4,5 15 7,5 CcC - 0,25E1 +0,5E2+0,25TP Ecrit E 1h30 E
Physique Electrocinétique 1 X X X X X X F. Cosset Ecrit 2 1h30 0,5
TP 0,25
3 SOUTIEN
ECRIT 1=E1 1h 0,3
. . - . 6 16,5| 4,5 CcC ECRIT 2 =E2 1h30 0,5 0,3E1+0,5E2+0,2TP Ecrit E 1h30 E
Physique Energétique 1 X X X X X X C. Di Bin
TP 0,2
3 SOUTIEN
Structures de la ECRIT1=E1 1h L
.. N A. Berghout 12 30 12 CcC ECRIT2=E2 1h30 2 (E1+2E2+3E3)/6 Ecrit E 2h E
Chimie matiere 1 (atomes et X X X N
B - F. Remondiere ECRIT3=E3 2h 3
6 SOUTIEN
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TP/P = TP P 0,4 .
21 6 CcC . 0,4TP+0,6E Ecrit E 1h30
3 Maths Algebre - Géométrie O. Prot ECRIT=E 1h30 0,6 e
3 SOUTIEN
Traitement Ecrit E 1h 0,67
6 15 . 0,67E+0,33TP Ecrit E 1h
3 Info informatique des M. Maria cC TP/projet 0,33
données 3 SOUTIEN
6 Fondamentaux de 18 CC ECRIT 1 1h 1 Ecrit E 1h
3 Physique . J. Brevier ECRIT 2 1h30 2 (E1+2E2)/3
physique
3 SOUTIEN
ECRIT1E1 1h 1
.. Fondamentaux de A. Gharzoumi 27 0 CcC E1+2E2)/3 Ecrit E 2h
3 Chimie en zoum ECRIT 2 E2 2h 2 ( i
chimie D. Hamani
3 SOUTIEN
12 séances -
BLOC de Info Renforcement Info 18 cenf.
RENFORCE 12 séances -
MENT PAR Maths Renforcement Maths 18 renf.
SOCLES . Renforcement 12 séances -
Physique ) 18
MCC SUR Physique renf.
12 sé -
52B Chimie Renforcement Chimie 18 >eances

renf.
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Semestre 2 B - par mention de licence et parcours

Info Session 1 session 2
= Maths RP | GCRP Phys RP pc | chimie
15 ECTS au Discipline UE | Ml |MP_M| MP_P| MP_P PC
R. Gouttef i
3 3 Anglais Anglais X X X X X X X X ou .e angeas 33 CcC Ecr!t El 1h L N =(E1+E2)/2 Ecrit 1h E
E. Mazin-Jamet Ecrit E2 1h 1
Ecrit E 1h30 0,4
|é 12 .
3 Info Complements x | x C. Clavier 6 9 cc TP 2h 0.6 0,4E+0,6 TP EcritE 1h30 E
d'algorithmique
SOUTIEN | 6
Ecrit1 E1 1h30 0,25
5 +
6 Info Structures de, données . y K. Tamine 16,5 22,5 15 cc ‘TP 1h30 0,25 0,25E1+0,25TP Ecrit E 1h30 £
avancees Ecrit 2 E2 1h30 0,5 +0,5E2
SOUTIEN | 12
Fondamentaux en P. Sénéchaud 9 15 3 TP_/P 0,4 .
3 Maths R . . X X X X X . CcC Ecrit E 1h30 0,6 0,4TP+0,6 E Ecrit E 1h30 E
algebre linéaire T. Liard
SOUTIEN | 6
TP/P 0,2
Fond t P. Sénéchaud 18 27 9 CM 0,2 0,2TP+0,2 QCM )
6 Maths ondamentatixen X X X X X en(?c au CC Q - - Q Ecrit E 1h30 E
analyse T. Liard Ecrit E 1h30 0,6 +0,6 E
SOUTIEN | 12
Evaluati
v,a u.a |o(nTsn 0,25
3 18| 6 SqUIBE
3 Physi Opti Bomeétri C.D d CcC Interrogation | 45 mn 0.25 N=0,251+0,25TP+0,5E Ecrit E 1h30 E
ysique ptique géométrique X X X X X X . Darrau — 1h30 05 =0, R 3 cri
SOUTIEN | 6
Ecrit 1 E1 1h 0,25
, L 3 16,5| 7,5 Ecrit 2 E2 1h , N =0,25E1+0,5E2+0,25TP )
3 Physique Electrocinétique 2 X X X X X X F. Cosset CC crit 30 0,5 EcritE 1h30 E
TP 0,25
SOUTIEN | 6
Interrogation |
(2 interrogations| 2 x45mn 0,35
3 24 0 N = 0,351+0,65E )
3 Phys Mécanique du point X X X X X X C. Darraud CcC de 45 mn) Ecrit E 1h30 E
Ecrit E 1h30 0,65
SOUTIEN | 6
Ecrit1l E1 1h 0,35
12 15 ’ N =0,35E1+0,65E2 .
3 Chimie Chimie des solutions 1 X X F. Remondiére CcC - Ecrit E 1h30 E
Ecrit2 E2 1h30 0,65
SOUTIEN | 6
Ecrit 1 E1 45 min 0,3 Ecrit E 1h30
15 12 0 N =0,3E1+0,6E2+0,1TP icipati i 0,9E+0,1P
3 Chimie Chimie organique 1 X X N. Villandier cc Ecrit 2 £2 1h30 0,6 Participatio | - report si
n 210 oukE
Participation P 0,1
SOUTIEN | 6
Ecrit E 1h 0,35 Oral O 0,7
_ . . . . CR report 2
L. Chimie expérimentale F. Rémondiére 3 0 24 Pratique P 1h30 0,35 N =0,35E+0,35P+0,30CR 0,3 0,70+0,3CR
3 Chimie X X ) i CcC 14
1 N. Villandier ouO
CRdeTP 0,3
SOUTIEN | 6 SOUTIEN
Ecrit E 1h30 0,5
| i 9 9 9 TP1 1h 0,25 0,5E+0,25TP1 .
3 Info ntroduction aux a | a M. Maria cC Ecrit E 1h30 E
langages Web TP2 1h 0,25 +0,25TP2
SOUTIEN | 6 SOUTIEN
9 9 9 TP 1h30 0,67
3 Info Unix X a E. Conchon CC Projet P 0,33 0,67TP+0,33P Ecrit E 1h30 E
SOUTIEN | 6 SOUTIEN
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TP P 0,5
K. Tamine 9 9 Rapp(:(r; s P 0,25
: CcC 0,5 TP + 0,25 RE+ 0,25 SO Ecrit E 1h30 E
A. Necer Soutenance Oral
20 mn 0,25
SO
SOUTIEN 6 SOUTIEN
TP/PTP P 0,4 i i écri
A. Salinier 9 9 cc _ 0,4TP+0,6E Ecrit E ou |si écrit 1h30
Ecrit E 1h30 0,6 oral O |[sioral 20mn
SOUTIEN 6 SOUTIEN
Ecrit1l E1 1h 0,35
T.Le Guet 0 27 cc : 0,35E1+0,65E2 Ecrit E 1h30 E
A. Célérier Ecrit2 E2 1h30 0,65
SOUTIEN 6 SOUTIEN
9 9 Ecrit E 1h30 1
P. Blondy cC Projet P 1 (E+P)/2 Ecrit E 1h30 E
SOUTIEN 6 SOUTIEN
Ecritl E1 1h 0,35
A. Berghout 12 12
ere ou CC Ecrit2 E2 1h30 0,5 0,35E1+0,5E2+0,15TP Ecrit E 1h30 E
F. Remondiere
CRdeTP 0,15
SOUTIEN 6 SOUTIEN
TP/P TP P 0,4 i i écri
H. Smati 9 9 cc _ 0,4TP+0,6E EcritEou si écrit1h30) |
Ecrit E 1h30 0,6 oral O |[sioral 20mn
SOUTIEN 6 SOUTIEN
Info Renforcement Info 18 12 seances -
renf.
12 séances -
Maths Renforcement Maths 18
renf.
Renforcement 12 séances -
Physi 18
PRI Physique renf.
Chimie Renforcement Chimie 18 12 seances -

renf.




